=2 INSTYTUT TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ

A-BITOWY NADADNIK/ODBIOﬁNIK SZYNY DANYCH UCY 74S416/426N
Funkcje uktadu

Monolityczny, bipolarny, cyfrowy ukiad scalony TTL-S
UCY 745416/426N peini funkcjg¢ 4~-bitowego nadajniks/odbiorni-
Ka szyny w systemach mikroprocesorowych, zwtaszcza W syste-
mie opartym na jednostce centralnej MCY 7880N.

Wszysthkie wejécia uktadu sg kompatybilne 2z uktadami TTL  ma-
tej mocy. Dla wiadciwego sterowania ukiadéw MOS wyjscia DO
maja podwyZszong wartosé Uon /Youmin = 3:65 V/. Wyjscia DB s3g
przystosowane do sterowania du2ych,obciazeﬁ pojemnosciowych
/Ig = 50 mA/. Wszystkie wyjécia ukZadu'sg tréjstanowe. Ukzad
ma dwa wejscia sterujace CS - wyhdr uktadu i DIEN - okresla-

jace kierunek transmisji. Ueéli TS = 1, wéwczas wszystkie
wyjécia sa w stanie wysokiej impedancji. Jesli TS = O

DOg[ ]2 . 15[]DIEN |
DBOE3 ucy 14 :IDO3 DBO - DB.;S - wejscie/wyjécie szyny danych
- 745416 ‘ ; '
[HOE4 : 133083 od strony systemu
DO1D5 123013 DI, - DI, - wejscie danych
d DOg ~ DO; - wyjscie danych
DBy |6 11]002 DIEN ~ wybdr kierunku transmisji
U - +5 V
MASA []8 gf]o1 cc
E ] E Masa - O V

Rys. 1. Rozklad i nazwy wyprowadzen
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i DIEN = 1, wéwczas tvransmisja odbywa sie w kierunku DB-—DO,
jedli CS = O 1 DIEN = O, kierunek transmisji jest odwrotny
DI —~ DB, '

Uktad jest produkowany w dwu wersjach: z wyjsciami nieodwra-
cajacymi -~ UCY 745416N i odwracajacymi - UCY 74S426N. RozkZad
i nazwy wyprowadzen przedstawiono na rys. 1, schematy logi-
czne obu wersji ukZadu - na rys. 2a 1 2b. :

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

"oﬁs “:" 5+7 V

c

Napiecie zasilania

cC :
Napiecie wejséciowe Uy -1,0 3 5,5 V
Prad wyjsciowy . . e | IO gos 1253 mA
Temparatura otoczenia ' e
w czasie pracy - : tenb 0 s %70°C
Temparatura przechowy- : e
wania tstg =55 § +125°C
Rezystancja termiczna : : :
ztacze-0toczenie. Rthjaa : ‘ 75 K/¥
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DOgo ,;E] : : ‘ —-oDBg
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DO o- l;} ; g I=—==-0 1B}
S ‘DO1 O e ; [L
DIjo EE,, i : g;:—~f
cL_—_tLq ——oDB7 DI 0— ' ) :
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Rys. 2. Schematy logiczas: a) UCY 748446N, b) UCY v4S426N



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Parametry stalopradowe

———— - e

Nazwa parametru Symbol [Jedrn. | Wartosc Warunki
pomiaru
: min.| max.
1 2apies 4 5 6

Ujemne napiecie : E Moo =20 Y
wejsciowe : =Ur V e 1 |-I; =5 mA
Prad wejsciowy w sta-
nie niskim: ~T e
DIEN, C5 , S lual - lisoo (e = 222 Y
Pozostate wejscia /uA’ ~ 250 UI = 0,45 V
Prad wejsciowy w sta-
nie wysokim: =1 .
DIEN, C5 5l aatl - 20 fice = 2020
DIO - DI3 /uA - 10 UI = 5 25 V
Napiecie wejsciows ;
w stanie niskim "UIL \'2 - 0,8 UCC = 5V
Napigcie wejsciowe
W stanie wysokim UIH v 2 - Usc =5V
Prad zasilania ICC
UCY 745416N BA L= 1420 1y oy
UCY 74S426N mA - 120 cC -/
Napiecie wyjsciowe
w stanie niskim: UOL UCC = 5,25V,
DO, - DO, V|- |0,45|I = 15 mA
DB, - DB, vV | - |0,45/I, = 25 nA
DBy - DBy V. |- |06 I=50nA
Napigcie wyjsciowe
w stanie wysokim Uoy Moo 2 4075
DO0 ~‘003 Vv - 51, 05 IO = ~1 mA
DBO - 083 Vv - 2,4 Io = .~10 mA
Zwarclowy prad wyj- % u
éclowy ~IO§J QP s =
DOO - 003 mA 5 65 U0 s 0V
DBO «ﬂDB3 mA 30 | 120

¥ | . ¢ 3 .
lPrzy pomiarze Lys moze byc zwarte -tylko jedno wyjJscic.
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE c.d.

1 : 2 3 4 5 6
Prad wyisciowy w sta- : Uoo = 5,25 V
nie wysokiej impedan~ | Uiiia 045 V.
cji I o ’
OGﬁf} :
DO - DO @ . | oa | - | 20fug=5.25V
DBO - 083 ] /UA - 100

PARAMETRY DYNAMICZNE /rys. 3, 4, 5/

Nazwa parametru. [Symbol|Jedn. | Wartosc| = Warunki
: min, | max. pomiaru |
Opéinianie przy trans- rys; 4
misji DB -—DO tepg ns - 25 CL = 30 pF
= ] : R, = 3000
| , R2 = 6000
Opéznienie przy trans- e rys. 4
misji DI —DB tono C, ='300 pF
UCY 748416 : ns - 30 R - éO.Q
UCY 745426 : ns | - 25 1
Ry = 180Q
Czas wyjscia ze stanu
wysolkiej impedancji te rys. 5
UCY 745416 : ns - 65
UCY 745426 ns - 55
Czas wejscia w-stan . -
wysokiej impedancji th ns | = 35 rys. 5

Ucc

Wyjscie >

e

O e

Ryg 85 Oocin/on*e wyjse przy pomiarze paramatréw dynamicznVLh
/bez tg 1 tD/




Wyjscic

J—CL 3.9 kQ

I

Rys. 4. Obcizzenie wyjsc przy pomiarach czaséw tp i tg; przy

pomiarze czasu tg na wyjsciach DO: C; = 30 pF, Ry = 2/00Q, na

wyjsciach DB: C = 300 pF, R4y = 90Q ; przy pomiarze czasu 'tp

na wyjsciach DO: C; =5 pg, Ry = 2700, na wyjsciach DB;
CL =5 pF, Ry = 90Q
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' : FD
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te t 5V
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" Rys. 5. Zaleznosci czasowe migdzy sygnalami wyjsciowymi i wej-
sciowymi
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Rys. 6. Przykled schematu aplikacyjnego ukladu - dwukisrunkowy
bufar szyny danych
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Rys. 7. Ksztakt 66udowy ACA9C 16~Wyprowadzeniowaj

Wymiary obudowy

R S e Ao

Symbol wymiaru Wymiary /mm/ . Kat
~ : e : stopnie
nln. nom. max.
A A"'v b 5'1 -
Ay '0,51 = - -
b 0;38 = 0159 : =
c 0,20 - 0,36 -
D = = 20,32 -
el — 7,62 - -
L 2,54 - 4,50 -
- ME - - . 8,30 -
8 S5 - = 0 - 15
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